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Robert Mroczyniski urodzit sie 2 marca 1978
roku w Warszawie, gdzie tez ukoriczyt XXXV
Liceum OgélInoksztatcgce im. Bolestawa Prusa
w klasie o profilu matematyczno-fizycznym
(1997). W nastepnym roku rozpoczat studia na
Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu tytu-
tu magistra inzyniera (specjalnos¢ Mikroelek-
tronika) rozpoczat studia Il stopnia (2003).
Pracowat w Instytucie Technologii Elektrono-
wej na stanowisku inzyniera, a takze jako
asystent w Instytucie Mikroelektroniki i Opto-
elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 2008
roku uzyskat tytut doktora nauk technicz-
nych w zakresie elektroniki i od tego samego
roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Mikro-
elektroniki i Optoelektroniki Politechniki War-
szawskiej.

Jest autorem badZ wspétautorem 17 publi-
kacji naukowych, w tym 8 z nich notowane sa
na Liscie Filadelfijskiej. W swoim dorobku po-
siada takze 18 komunikatéw oraz 5 wystapieri
konferencyjnych (w tym dwa wystapienia za-
graniczne). Jego komunikaty konferencyjne
zostaty trzykrotnie wyréznione na konferen-
cjach ELTE (2004 i 2007) oraz na miedzyna-
rodowym sympozjum ,Diagnostics & Yield”
(2006). Recenzowat takze prace naukowe
zgtaszane na 216" Meeting of Electrochemi-
cal Society w panelu tematycznym: ,EuroCVD
XVII and CVD-17".

Realizowat jako jeden z wykonawcéw za-
dania w trzech projektach europejskich: Sili-
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con-based Nanodevices — SINANO (2004 —
—2007), Pulling the Limits of NanoCMOS Elec-
tronics — PULLNANO (2007-2008) oraz Sili-
con-based Nanostructures and Nanodevices

for Long Term Microelectronics Applications
— NANOSIL (2008-2011). Aktualnie jest takze
wykonawca dwdéch projektéw wiasnych oraz
kierownikiem projektu pt. Technologia i cha-
rakteryzacja struktur MIS z podwdjna warstwa
dielektryka bramkowego dla zastosowari w nie-
ulotnych pamieciach pdtprzewodnikowych
(NVSM).

W 2009 roku uzyskat stypendium CAS/2/
/POKL dla mtodych doktoréw w ramach Pro-
gramu Rozwojowego Politechniki Warszaw-
skiej, realizowanego przez Centrum Studiéw
Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

Dwukrotnie wygtaszat wyktady i lekcje fes-
tiwalowe na XIII i XIV Warszawskim Festiwalu
Nauki (2009 i 2010). Uzyskat takze nominacje
i uczestniczyt w charakterze Eksperta Branzo-
wego w projekcie Foresight priorytetowych, in-
nowacyjnych technologii na rzecz automatyki,
robotyki i techniki pomiarowej.
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